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УДК 621.382 

 

Представлены работы по исследованиям элементов полупроводниковой техники и элементов радио-

электронных устройств на полупроводниках и диэлектриках, по оптоэлектронике и микроэлектронике, 

нанотехнологиям и наноэлектронике. Анализируются характеристики полупроводниковых приборов и 

материалов, а также влияние на них различных воздействий. 

Для научных работников, аспирантов и инженеров, работающих в области полупроводниковой тех-

ники и оптоэлектроники, а также студентов старших курсов физических и радиофизических факульте-

тов. 

 

Подано праці з досліджень елементів напівпровідникової техніки та елементів радіоелектронних 

пристроїв на напівпровідниках і діелектриках, з оптоелектроніки і мікроелектроніки, нанотехнологій та 

наноелектроніки. Аналізуються характеристики напівпровідникових приладів і матеріалів, а також вплив 

на них різноманітних чинників. 

Для наукових співробітників, аспірантів та інженерів, які працюють у галузі напівпровідникової тех-

ніки та оптоелектроніки, а також студентів старших курсів фізичних та радіофізичних факультетів. 

 

Papers on the elements of semiconductor technique and technology, optoelectronics and microelectronics, 

nanotechnologies and nanoelectronics, elements of radioelectronic devices on the base of semiconductors and 

dielectrics, characteristics of semiconductor devices and materials and also influence of different factors on them 

are presented. 

For scientists, post-graduate students, and engineers working in the field  of semiconductor technology and 

technique and optoelectronics and also for the third-fifth year students of physical and radiophysical faculties. 
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